
Information 
DL 051 D / Vergleichstyp: SN 74 LS 51 N 

vorläufige technische Daten 

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 

AND-NOR-Gatter DL 051 D 

Gehäuse: 14poliges DIL-Plastgehäuse 
Bauform: 21.2.1.2.14 

21.2.1.2.14 TGL26713 
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1/85 3 DL 051 D 

Funktionsbeschreibung und logische Funktion: 

DL 051 D - 1 AND-NOR-Gatter mit 2 x 3 Eingängen und 
1 AND-NOR-Gatter mit 2 x 2 Eingängen 

y= ABC+DEF bzw. y = AB+ DE 

Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung UVee 4,75 5 5,25 

Umgebungstemperatur Ö, - 0 70 

H-Ausgangsstrom 

L-Ausgangsstrom Yoc 8 

H-Eingangsspannung Um 2 
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L-Eingangsspannung Un 0,8 

Statische Kannwerte (gültig für 0, = 0...70°CH 

min, typ. Max, 

Eingangsclampingspannung -Um 
Ucc = 4,75V 15 V 
- = 18 mA 

H-Ausgangsspannung Uon 
Uce = 4,75V 2,7 . V 
U =0,8V 

—o = 400 pA 

L-Ausgangsspannung Uo 
Ucc = 4,75 V 0.5 

Um un 2‚° V € 

Ix =8mA 
I0ı = 4mA 0.4 
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H-Eingangsstrom Ia 

Ucc = 5,25V 20 
Un =2,7V 
Um = 70V 100 

L-Eingangsstrom —A 

Ucc = 5,25V —360 

Ux =0,4V 

Ausgangskurzschlußstrom') =l0s 
Uec = 5,25 V') 20 100 
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Nebenkenngrößen 

min. Max, 

Stromaufnahme des Schaltkreises bei H-Pegel 

an allen Ausgängen IccH 
Uc=525V * 
Um=0V 16 mA 

Stromaufnahme des Schaltkreises bei L-Pegel 
an allen Ausgängen Ice 

Uecc = 5,25 V ; ; 
Um=45V ; 2,8 mA 

') Nicht mehr als 1 Ausgang kurzgeschlossen und Dauer des Kurzschlusses < 1s. 

Dynamische Kennwerte (gültig für 0, = 25 °C, Ucc = 5V): 

. min max, 

C. = 50 pF tpıH 23 ns 
H|_ = 500 Q . 

C. = 50 pF E 2 ns 
Rı = 500 Q 
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